江苏省仪征中学2017～2018学年高二上学期月考模拟试卷
物理试卷（选修）
考试时间100分钟，满分120分

第Ⅰ卷（选择题  共31分）

一．单项选择题：本题共5小题，每小题3分，共15分．每小题只有一个选项符合题意．将正确选项填涂在答题卡上相应位置．
1．在物理学发展过程中，许多物理学家做出了杰出贡献，下列说法中错误的是 www.ks5u.com
A. 奥斯特发现了电流的磁效应

B．安培首先总结了电路中电流与电压和电阻的关系

C．洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律        
D．法拉第发现了磁能产生电
2．如图所示的下列实验中，有感应电流产生的是
[image: image1.wmf]2
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[image: image37.wmf]a

 3．如图所示的通电螺线管，在其轴线上有一条足够长的直线ab．用磁传感器测量ab上各点的磁感应强度B，在计算机屏幕上显示的大致图像是  
[image: image38.wmf]b


[image: image39.wmf]O

4．如图所示，有一电荷静止于电容器两极板间，电源内阻不可忽略，现将滑动变阻器滑片向上移动少许，稳定后三个灯泡依然能够发光，则下列说法中正确的是

A．小灯泡L1、L3变暗，L2变亮
B．该电荷一定带正电
C．电容器C上电荷量减小

D．电流表始终存在从左向右的电流
[image: image40.wmf]a

5．如图所示，圆形区域内有垂直纸面向内的匀强磁场，三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c，以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场，其运动轨迹如图．若带电粒子只受磁场力的作用，则下列说法错误的是            


A．三个粒子都带正电荷                 
B．c粒子速率最小


C．c粒子在磁场中运动时间最短          
D．它们做圆周运动的周期Ta =Tb =Tc
二．多项选择题：本题共4小题，每小题4分，共16分．每小题有多个选项符合题意．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，错选或不答的得0分．
6. 一条形磁铁放在水平桌面上，它的上方靠S极一侧吊挂一根与它垂直的导电棒，图中画出此棒的截面图，并标出此棒中的电流（流向纸内），在通电的一瞬间可能产生的情况是
[image: image41.wmf]O

A． 磁铁对桌面的压力减小
B． 磁铁对桌面的压力增大
C． 磁铁受到向右的摩擦力
D． 磁铁受到向左的摩擦力
[image: image42.wmf]b

7．如图所示，一直流电动机与阻值R＝9 Ω的电阻串联在电源上，电源电动势E＝30 V，内阻r＝1 Ω，用理想电压表测出电动机两端电压U＝10 V，已知电动机线圈电阻RM＝1 Ω，则下列说法中正确的是









  

A．通过电动机的电流为10 A

B．电动机的输入功率为20 W

C．电源的输出功率为40W

D．电动机的输出功率为16 W
8．回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示．设D形盒半径为R，若用回旋加速器加速质子时，匀强磁场的磁感应强度为B，高频交流电频率为f．则下列说法正确的是
[image: image43.wmf]B

A．质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR

B．质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关

C．不改变B和f，该回旋加速器不能用于加速电子

D．质子在回旋加速器中的运动周期为
[image: image86.png]ow
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9．如图所示，有一个在水平面内固定的“V”字型金属框架CAD，θ=60°，磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下．导体棒MN在框架上从A点开始在外力F作用下，沿垂直MN方向以速度v匀速向右平移，使导体棒和框架始终构成等边三角形回路．已知框架和导体棒的材料和横截面积均相同，其单位长度的电阻均为r，框架和导体棒均足够长，导体棒运动中始终与磁场方向垂直，且与框架接触良好．关于回路中的电流I、外力F和回路消耗的电功率P随时间t变化关系的下列四个图象中正确的是    

[image: image44.wmf]a



第Ⅱ卷（非选择题  共89分）
三．简答题： 本题共2小题，共26分．把答案填在答卷纸相应的位置或按要求作答．
10．（12分）
（1）下图为一正在测量电阻中的多用电表表盘和用测量圆柱体直径d的螺旋测微器，如果多用表选用×100档，则其阻值为     ▲     Ω、圆柱体直径为     ▲     mm．
[image: image45.wmf]O

 

（2）如图a所示，是用伏安法测电源电动势和内阻的实验电路图，为防止短路，接入一保护电阻R0，其阻值为2Ω．通过改变滑动变阻器，得到几组电表的实验数据，并作出如图b所示的U-I图像： 

[image: image46.wmf]b

①根据U-I图像，可知电源电动势E=     ▲     V，内阻r =     ▲      Ω．
[image: image47.wmf]B


②本实验测出的电源的电动势与真实值相比是    ▲   ．（填“偏大”、“偏小”或“不变”）
11．（14分）影响材料电阻率的因素很多，一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大，半导体材料的电阻率则与之相反，随温度的升高而减少．某学校研究小组需要研究某种材料的导电规律，他们用这种材料制作成电阻较小的元件P，测量元件P中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律．
（1）图a是他们按设计好的电路连接的部分实物图，请添加两根导线，使电路完整．
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	1.20
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	0.09
	0.16
	0.25
	0.36
	0.56


（2）改变滑动变阻器的阻值，记录两电表的读数．根据表中数据，在图b中画出元件P的I-U图象，并判断元件P是金属材料还是半导体材料?答：       ▲       
（3）若可供选择的滑动变阻器有R1（最大阻值2Ω，额定电流为0.3A）、R2（最大阻值10Ω，额定电流为1A），则本实验应该选用滑动变阻器     ▲     ．（填器材前的编号）
（4）把元件P接入如图c所示的电路中，已知定值电阻R阻值为4Ω，电源电动势为2V，内阻不计，则该元件实际消耗的电功率为     ▲     W．
[image: image48.wmf]a

12．（8分）下列是关于使用多用电表两个实验操作，请完成两题．

（1）黑箱上有三个接线柱A、B、C如图所示，已知里面装的元件只有两个（可能的元件是电池、电阻或二极管），并且两个接线柱之间最多只接一个元件，现用多用表去进行检测，其检测结果如下：

[image: image49.wmf]O

①用直流电压挡测量，A、B、C三接线柱之间均无电压；

②用欧姆挡测量，A、C之间正、反接电阻值不变；

③用欧姆挡测量，红表笔接A，黑表笔接B，有电阻，黑表笔接A，红表笔接B，电阻值较大；

④用欧姆挡测量，黑表笔接B，红表笔接C，有电阻，阻值比②步测得的大；反接电阻值很大．

画出箱内两个元件的接法．

（2）在使用测电阻时，以下说法正确的是　　
A．用不同档的欧姆表测量同一电阻的阻值时，误差大小是一样的

B．测量过程中，每换一次挡位，一定要重新调整“欧姆零点”

C．测量结束后，只要拔出红黑表笔即可．

D．利用多用电表测量电路中某个电阻阻值时，一定要把电阻从电路中断开．
四．论述和演算题：本题共4小题，共63分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

13．（15分）如图所示，在水平面内固定一光滑“U”型导轨，导轨间距L=1m，整个装置处在竖直向下的匀强磁场中，磁感强度B=0.5T．一导体棒以v0=2m/s的速度向右切割匀强磁场，导体棒在回路中的电阻r=0.3Ω，定值电阻R=0.2Ω，其余电阻忽略不计．求：
（1）回路中产生的感应电动势；
（2）R上消耗的电功率；
（3）若在导体棒上施加一外力F，使导体棒保持匀速直线运动，求力F的大小和方向．
[image: image50.wmf]b


14．（16分）如图所示，有一对平行金属板，两板相距为0.05m．电压为10V；两板之间有匀强磁场，磁感应强度大小为B0=0.1T，方向与金属板面平行并垂直于纸面向里．图中右边有一半径R为0.1m、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场，磁感应强度大小为
[image: image2.wmf]3
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，方向垂直于纸面向里．一正离子沿平行于金属板面、从A点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间，沿直线射出平行金属板之间的区域，并沿直径CD方向射入圆形磁[image: image3.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




场区域，最后从圆形区域边界上的F点射出．已知速度的偏向角
[image: image4.wmf]3
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，不计离子重力．求：
[image: image51.wmf]B

（1）离子速度v的大小；
（2）离子的比荷q/m；
（3）离子在圆形磁场区域中运动时间t．
15．（17分）如图所示，在xOy平面内y轴左侧（含y轴）有一沿y轴负向的匀强电场，一质量为m，电荷量为q的带正电粒子从x轴上P处以速度v0沿x轴正向进入电场，从y轴上Q点离开电场时速度方向与y轴负向夹角θ=30°，Q点坐标为（0，－d），在y轴右侧某区域内（图中未画出）有一与坐标平面垂直的有界匀强磁场，磁场磁感应强度大小
[image: image5.wmf]0
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，粒子能从坐标原点O沿x轴负向再进入电场．不计粒子重力，求：

（1）电场强度大小E；

（2）粒子在有界磁场中做圆周运动的半径r和时间t；
（3）如果有界匀强磁场区域为半圆形，求磁场区域的最小面积S．
[image: image52.wmf]a


高二物理（选修）参考答案及评分标准
一．单项选择题： 

1．B     2．D      3．C       4．A      5．B

二．多项选择题： 

6．AD   7．BD    8．ABC      9．AC

三．简答题：
10．（12分）

（1）1400    （3分）      1.703～1.706 （3分）
（2）①1.5V  （2分）       1.0Ω  （2分）      
②偏小   （2分）
11．（14分） 

（1）如图所示（3分）

（2）如图所示（3分）    半导体材料（2分）

（3）R2          （3分）
（4）0.25W（0.23～0.27均算对）    （3分）

[image: image53.wmf]O

　  
[image: image54.wmf]b


12.故答案为：（1）电路图如图所示      （2）BD


[image: image6]
四．论述和演算题：

13．（15分）
解析：（1）回路中产生的感应电动势
[image: image7.wmf]0
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                   （3分）

     代入数据解得
[image: image8.wmf]1V
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                                    （2分）
（2）电路中的电流
[image: image9.wmf]2A
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                             （2分）
     R上消耗的电功率
[image: image10.wmf]2
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                        （3分）
（3）使导线保持匀速直线运动，外力F应等于导体棒所受的安培力。（2分）

力F的大小
[image: image11.wmf]1N
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力F的大小的方向水平向右。                             （1分）
14．（16分）
解析：（1）离子在平行金属板之间做匀速直线运动，洛仑兹力与电场力相等，即
    
[image: image12.wmf]0
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                      （2分）

解得
[image: image14.wmf]2000m/s
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              （1分）
（2）在圆形磁场区域，离子做匀速圆周运动，由洛仑兹力公式和牛顿第二定律有
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                   （2分）
由几何关系有
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离子的比荷
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     （1分）
（3）弧CF对应圆心角为
[image: image18.wmf]q

，离子在圆形磁场区域中运动时间
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又周期
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             （2分）
15．（17分）

解析：（1）设粒子从Q点离开电场时速度大小
[image: image23.wmf]v


由粒子在匀强电场中做类平抛运动得：
[image: image56.wmf]A
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 EMBED Equation.3 
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                       （2分）

[image: image58.wmf]D

由动能定理得         
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                （2分）

解得
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（2）粒子进入磁场由洛伦兹力提供向心力，得
[image: image27.wmf]r
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解得
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                    （2分）

设粒子从M点进入、N点离开半圆形匀强磁场区域，如图所示。
则粒子在磁场中做匀速圆周运动时间  

有
[image: image29.wmf]2
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而圆周运动 
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所以：
[image: image31.wmf]0
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                       （1分）
（3）若半圆形磁场区域的面积最小，则半圆形磁场区域的圆心为
[image: image32.wmf]2
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可得半径
[image: image33.wmf](1sin)
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所以
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半圆形磁场区域的最小面积
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所以
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导线通电后其下方小磁针偏转
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闭合圆环在无限大匀强磁场中加速运动





通电导线在磁场中运动





金属杆切割磁感线运动





A                    B                   C                     D





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





L2





E  r





C





L1





R





A








L3





A





a





b





c





O





C








N








B








M








D











A











θ








F








A





t





O





I





B





t





O





I





C








t








O








F








D





t





O








P








U/V





I/A





0





2





1





0.1





0.4





0.2





0.3





0.5





图b





A





V





R





E





r





S





R0





图a





V





A





元件P





图a





I/A





U/V





0





0.2





1





2





0.4





0.6





图b





元件P





R





图c





v0





R





B





θ





A





C





D





F





O





B0





B





P





v0





v





Q





Ө





O





y





x





I/A





U/V





0





0.2





1





2





0.4





0.6





V





A





元件P














PAGE  
高二物理试卷     第4 页     共6页

[image: image59.wmf]C

[image: image60.png]


[image: image61.wmf]a

[image: image62.wmf]b

[image: image63.wmf]O

[image: image64.wmf]a

[image: image65.wmf]O

[image: image66.wmf]b

[image: image67.wmf]B

[image: image68.wmf]A

[image: image69.wmf]B

[image: image70.wmf]D

[image: image71.wmf]C

[image: image72.png]


[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.bmp][image: image80.png]


[image: image81.png]


[image: image82.jpg]


[image: image83.png]Q)ERBRFREE, BF8ERRE,
BEEENARFRE BT

Bev=mZ (24
r

BARFE ml-t

a5

8

Utan—~

By Lo 2
m

1)
BB.RJ

(3) 3 cr MEECAN 5, BFERBRAX BT ¢,

Bq
(245



[image: image84.png]


[image: image85.jpg]


_1448454764.unknown

_1448991204.unknown

_1449150122.unknown

_1449591167.unknown

_1449601553.unknown

_1449645441.unknown

_1449602033.unknown

_1449592528.unknown

_1449594237.unknown

_1449601253.unknown

_1449592911.unknown

_1449591249.unknown

_1449150995.unknown

_1449241995.unknown

_1449150354.unknown

_1449150375.unknown

_1449150207.unknown

_1448994933.unknown

_1449149948.unknown

_1449150054.unknown

_1449149879.unknown

_1448994778.unknown

_1448994911.unknown

_1448994745.unknown

_1448454870.unknown

_1448991039.unknown

_1448991114.unknown

_1448455864.unknown

_1448455999.unknown

_1448456000.unknown

_1448455998.unknown

_1448454871.unknown

_1448454822.unknown

_1448454869.unknown

_1448454781.unknown

_1422467051.unknown

_1448454024.unknown

_1448454745.unknown

_1448453922.unknown

_1448454023.unknown

_1422467052.unknown

_1422467044.unknown

_1422467047.unknown

_1422467050.unknown

_1422467046.unknown

_1417376023.unknown

_1422467040.unknown

_1417375940.unknown

